






















































专利名称(译) 包括微发光二极管芯片的生长基板和使用其制造发光二极管显示器的方法
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摘要(译)

公开了一种包括微发光二极管（LED）芯片的生长衬底和使用该生长衬
底制造发光二极管显示器的方法。生长衬底包括LED芯片。 LED芯片被
分成n组，每组包括p个LED芯片，其中n和p中的每一个是等于或大于2的
整数.n个组中的至少两个彼此相邻。 n中的每一个包括具有朝向第一方向
的方向性的第一LED芯片和具有朝向不同于第一方向的第二方向的方向
性的第二LED芯片。
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